dyygall Ropsell &5 ganll
Laglgsslly dgsggbsil gglell @llell maeall

HIAST

il DR uagi A

(Electronics 2) ¥ culig z<1y) 208l Glgie

35ECTS | akill caag s

Clag cApalall Ldaall @l Ag Ky ahlally inday oY) @lely Gllhll i
Bl Eha g A AL N ally SIgally Atalaial) il s ) ddlia) ccuffgal) 2Rl 4l
clee Aujlan b leaVy AV Bacasil) )5l aia b aals L

ddagiual) alail) cila e
tle 1ol mlasy H5eal 1aa U 53l Calllall (oS
~lfigall hla any dilats gy Wil dilat lealsg Sl a8l 40010 ogd o
Ngaioat il Gy 43aally Aahaiall L3l s Jilaty agh o
el adylly eyl Bl daasll il agd ) dilia) Lilaal Cilung Lghag ydig ALl cuhLaY) e 3ihka agd o
- Sl elag

.QB:}.@.A Qb\é) l‘é}alum 2\.:\9J; 2\9&:_'\.1 Qb\é e_.}A.«A:}J d.d;.l .

2Rl (Ssiaa

CE, CB, CC, CS, ams siasiliis ciledad) i tclland) adiang Ul Lyag 41 siuiilil) ciladiaal) daalia o
.‘Clu.uk.\-_. O g &’_l\;\haj\ e;A.AAJ ‘.A.‘au:\ﬂ ea.aa.dw' Al ‘CG, CD

colladY) Sle by Lay Al ot 5 T Jail) cDlalas (G 5 H dingll clladl) (Z, Y cDlalas 1) cilicly, o

A0 40w il A il Gmpe el 1(ARAAN 3N aled alad) fasally Azalal) Aodeal) dzalad) L .
<Ok ko cdghalie Hla ¢ lomdglalé (ks —4lalé

Y e LG Al Y Sie clliaayl Byla el Ly diady ALY Aladyl)g Aiad ) AL cN dally il LaY) Juand .
-0 A3l

Alal) o3¢y Aihaiall ilizdly CMOS GeSlall dibial) cly)all saal) (algall 14iig <Y S)edlly diidaial) clyfzad) iy o
(R-S Dl gla (ECL alilal) cixSualuall L3alaiall Ol <Pass Transistor Logic PLT abilall ¢pseudo- NMOS alils)
TTL 4l (FAMOS _sisyillls ROM, PROM, EPROM :kuié selill Slsd (RAM (Slsdall i) il £all 5,130



dyygall Boysell £esgannll
Ll giailly dyaelaill gglell (@llell mazall

HIAST

cshall Aabh Cfige s cas Aiiia dajn yad Cladine (e Cffige paenad (Biisall e LaA) Ll tCffigal) B dasda .
(ly palsS) hlaal) iladias ahadtols dale Cffige araas




